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Niesamowita moc w malej obudowie

365W~375W

Monokrystaliczne moduty PV
CHSMO60OM-HC Seties (166)
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TERYSTYCZNE

WYDAJNOSC MOCY WYJSCIOWE]

Gwarantowane 0~+5W tolerancji zapewnia zwigkszona moc wyjsciowa.
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA HALF-CELL

Poprawia wydajnos¢/efektywnos$é modutu, zmniejsza ryzyko mikro peknieé, zwicksza
niezawodnos¢ modutu.
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INNOWACYJNA TECHNOLOGIA OGNIW PERC

Wysoka wydajnos¢ ogniw/modutu

REDUKCJA EFEKTU ZACIENIENIA

Zmniejszenie wplywu zacienienia na prace modutu
SATELLITE™ -

A
CNAS
1509001 180 14001 OHSAS 18001 v Intertek
REDUKCJA STRAT Z POWODU NIEDOSKONALOSCI

Zmniejszenie strat z powodu niedoskonalosci i poprawa efektywnosci

Pierwsza firma fotowoltaiczna, ktora uzyskata

certyfikowany audyt TUV Nord IEC/TS 62941 ODPORNOSC NA GRAD

Certyfikat odpornosci na gradobicie: rozmiar kuli gradowej (d=45mm) i

predkos¢ kuli lodowej (v=30.7m/s).

ODPORNOSC NA PID
Doskonata odpornosé na PID po 96 godzinach (przy 85  /85%), mozna ja

poprawi¢, aby spetniala wyzsze standardy w szczegdlnie trudnych warunkach
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PARAMETRY

Moc znamionowa (Pmpp)* 365 Wp 370 Wp 375 Wp
Napiecie znamionowe (Vmpp) dla STC 3373V 33.98 V 34.28 V
Prad znamionowy (Impp) dla STC 10.82 A 10.89 A 10.94 A
Napiecie w obwodzie otwartym (Voc) dla STC 4041V 40.75V 41.05V
Prad zwarcie (Isc) dla STC 11.29 A 1135 A 1142 A
Wydajnosé modutu 19.7% 20.0% 20.3%
Znamionowa moc wyjsciowa (Pmpp) dla NMOT| 2722 Wp 275.9 Wp 279.6 Wp
Napiecie znamionowe (Vmpp) dla NMOT 3145V 31.68V 31.96 V
Prad znamionowy (Impp) dla NMOT 8.65 A 8.71 A 8.75 A
Napiecie w obwodzie otwartym (Voc) dla NMOT — 37.99 V 3831V 38.59 V
Prad zwarcia (Isc) dla NMOT 9.08 A 913 A 9.19 A
Wspotezynnik temperatury (Pmpp) - 0.3438%/°C
Wspdlezynnik temperatury (Isc) +0.0353%/°C
Wspotezynnik temperatury (Voc) - 0.2722%/°C
:g;r;::amgﬁeongemtum pracy 4442°C
Maksymalne napiccie systemowe (IEC/UL) 1500V
Liczba diod 3
Typ ochrony IP 68
Obcigzalnos¢ pracy pradem 20 A
STC: Natgzenie napromieniowania 1000W/m2, temperatura ogniwa 25°C, AM=1.5
NMOT: NateZenic napromieniowania 800W/m2, temperatura otoczenia 20°C, AM=1.5, predkosé wiatru 1m/s

SPECYFIKACJA

Wymiary

Rama

Sktad modutu

Grubos¢ szyby przedniej
Dlugosé kabla (IEC/UL)

Srednica kabla (IEC/UL)

~ Maksymalne obciazenie préby mechanicznej

1765 x 1048 x 35 mm
69.49x41.26 x 1.38 in

Aluminium, czarna anodowana
Szklo / EVA / tyl (bialy)
3.2mm / 0.13 in

Pion: 350 mm (13.78 in) Poziom:
1200 mm (47.24 in)

4mm? /12 AWG
5400 Pa (przod) / 2400 Pa (tyh)

Klasa ogniowa (IEC/UL) Klasa C (IEC) lub Typ 1 (UL)
Rodzaj ztacza IEC/UL MC4 kompatybilne

@ Patrz instrukcja instalacji krystalicznej lub skontaktyj si¢ z dzialem technicznym

Maksymalne obciaZenie testu mechanicznego = 1,5 x maksymalne obciazenie mechaniczne

SZCZEGOLY WYMIARU MODULU

KRZYWE

Prad - napigcie & moc - napiccie (370 W)
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PAKOWANIE

20.0 kg / 44.09 Ibs
31 sztuk/ paleta

© Waga modutu
@ Pakowanie

Waga palety
(w kontenerze 40 palet) 661 kg / 1457 Ibs

Liczba moduléw w
806 sztuk
kontenerze

Y Tolerancja /- 1.0kg

" Z zastrzezeniem umowy sprzedazy

1048 mm

4-9mmx 14 mm

Otwo6r montazowy

200 mm
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1004 mm

16-3.5 mm x 8.5 mm
Otwér drenazowy

35mm
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